widerstdnde : Rg x3: 5 %% ; 05 W
Dioden 53236 C

Kondensatoren : Styroflex 125V; 5%

Transistoren 2N3%52Z2 7.5

(1) -6v (2) -12v ; (1) ov ; (@7)+6V

Endstiick in 13 , N.u.P (5 T
Doppelseitig bedruckt @: I
-12v N ¥
R5{R8
R1-R4 [ ] 3k 9R12
2K 3K RI5-R18
I I @I ¥
%3
® 0o -5
4L 044 -047 ¢ g
@ 048-051 300 pf
@) @ © —
R20-R23
+6V
12V
Y
—
R13 ﬁ HRM
IK 3K
Y
®—1i

12 L5
v VUl K
v | LN
-6V
R30-R33 @ 054057

1K

T59-T62

R25-R28
12K

+6V 12V

-6V

g w 058

R34
1K

O

+6V

4 Sysieme —e 3Eingange
1 System —= 2Eingange

zul. Abw. fir MaBe
ohne Toleranzangabe Z U S E K -G
nach IT 13 T Ts 821
Bezeichnung: U nd _ N l C ht Gezeiclinst Zf/f
niederohmig Geprift ~
MabBstab: Werkstoff: Vorrichtungs Nr.: ZNr.:
Nr. Tag Name |
Oberfldchenbehandlung: | Lehren Nr.: 177 239 00 002 00 (4)
Anderungen PaBmaB| AbmaB




Deoppelsetig badruckt

5¢ - Dicke ~14 mm

9102 2 )TF"::%_"H-: A7 0B 04 oM off 012 ol3 otk 018 16 GiF 1|
P B
i il Tl e o i e T e i

1 2 4 §J o PV B B w0 1 g 13 e 15 16 17,
X o 259 RIS A P BN A RN T AR L E R AL EL XX
|
\ o) o} $ o 0
3 5 7 8 9
e,
T
D58 ’ O
o— RB4 = 0-! C 39 I-_o
o—1 R4 o—{]053 0
O R24 O
o—{ Rli3 o—1052 e
(¢ 762 RA8
: o 77
o [ZiT}o %2/, -
— A4 foo—{]p43 9
0 o)
R {1547}

{77z }-00{TD37 }<

Endstuck in 13 . Nu.P

BestUCkung :

R 1-Rl4 = 3K
R15 —R 19 a43K
R20 - R 24=91K
R25 - R 29 = 12K
R30-R 3= 1K
C35 - C 39 = 300pF
D40 - D58 =532% G

761 #T59 -T63=2N3952T7,5
.
{532 }-o * o . X Jsolierscheibe SGS
9 o{EI }00o{ITH 1§ o
L o427 l-oo{IDz6 }o
o—{ & }-oo{12060 }—o
Teg
(%)
o—{Rir}o °©
O—IE-—OO—
e =S A
R 10 o112 Vor der Bastuckung , erst /sel.
O ‘ |
{73 }oo{Io® }o
i
r iR
01020304 0060708609 01(1110!2N g4015(’6017
Dieses et 1 unser figentum. lede Vervieldligurg. Yerwer.-; oder Mitedung an dritte Personen ist
- «nar und wird gerichtiich verfoigt (Urheberrechtsgeselz, Gesetz geger den u~'auteren Wettbewerb 8 G.B.)
T —
: — T ] ZUSE K-G. Ts 821
— 7 { Gezelotnet [17260 70547
N Und 'Nlcht niederohmig Geprift
] oBstas | , Z W
—r
vr. Tag NMame 177 239 000MO0
Anderungen PaBmaB| 4>maB




